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(54) Verfahren zur Bildung von Kanélen auf einem metallischen Substrat.

(57) Es ist ein Verfahren zur Bildung von Kanalen (46) auf ei-
nem metallischen Substrat (30) beschrieben. Das Verfahren ent-
halt die Schritte des Aufbringens wenigstens einer Schicht (34,
36, 44) aus einem metallischen Beschichtungsmaterial auf ei-
ne Oberflache des Substrates (30) mittels einer Kaltspritztech-
nik, um Grenzwande (48) fir die Kanéle (46) zu definieren und
die Grenzwande (48) bis zu einer gewlinschten Héhe aufzu-
bauen. Dann wird zusatzliches Beschichtungsmaterial (50) auf
eine oder mehrere Oberflachen der Grenzwande (48) mittels
der Kaltspritztechnik aufgebracht, um so die Gestalt der Kanale
(46) zu modifizieren. Das Substrat (30) kann eine Hochtempera-
turkomponente oder Heissgaspfadkomponente einer beliebigen
Bauart sein. In einigen Féllen ist das Substrat eine Gasturbinen-
wand.
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